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摘要(译)

在用于制造有机晶体管元件的方法中，电极在有机半导体层上经受湿蚀
刻成预定图案。在对电极进行湿法蚀刻以获得预定图案的过程中，使用
含有有机半导体层掺杂剂的蚀刻液对电极进行湿法蚀刻，同时，有机半
导体层掺杂有掺杂剂。
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